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Link do produktu: https://tranzystorek.pl/smmun21341t1g50v-80-100ma-246mw-sot-23-3to-236-3-single-pre-biased-bipolar-

MUN2134, MMUN2134L,
MUNS5134, DTA124XE,
DTA124XM3, NSBA124XF3

Digital Transistors (BRT)
R1 = 22 k3, R2 = 47 kQ

FNP Translstors with Monolithic Blas
Resistor Network
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Opis produktu

Producent: onsemi
Obudowa: SOT-23-3 (TO-236-3)
Temperatura pracy: -55°C~+150°C

Napiecie kolektor-emiter: VCEO: 50 V

Wzmocnienie pradowe DC: 80
Prad kolektora (Ic): 100 mA
Rezystor wejsciowy: 22 kQ
Wspétczynnik rezystancji: 0,47
Liczba: -

Pd: strata mocy: 246 mW

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Obudowa: SOT23

ON Semicasndwctor

transistors-rohs-p-99.html

SMMUN2134LT1G50V 80
100mA 246mW
SOT-23-3(T0O-236-3) Single,
Pre-Biased Bipolar
Transistors RoHS

Cena brutto 0,37 zt

Cena netto 0,30 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy SMMUN2134LT1G
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